
Made in Germany

Характеристики
Магнитно-индуктивный датчик

Корпус из пластмассы

Электрический разъём

Расстояние срабатывания 60 mm; относительно магнита M 4.0

Электронные данные
DC PNPЭлектрическое исполнение

10...30 DCРабочее напряжение [V]

< 10Потребление тока [mA]

IIIКласс защиты

даЗащита от переполюсовки

Выходы
NCВыход

< 2,5Падение напряжения [V]

200Номинальный ток [mA]

даЗащита от короткого замыкания

даЗащита от перегрузок по току

5000Частота переключения [Hz]

Диапазон контроля
60, относительно магнита M 4.0Расстояние срабатывания [mm]

Точность/ погрешность
1...10Гистерезис [% от Sr]

Условия эксплуатации

-25...75
Температура окружающей
среды [°C]

IP 67Степень защиты

Испытания / одобрения
Электромагнитная совместимость 4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-2 ESD:

10 V/mEN 61000-4-3 ВЧ излучение:
2 kVEN 61000-4-4 Bсплеск:
0,5 kV (line to line, Ri: 2Ohm)EN 61000-4-5 Выброс:
10 VEN 61000-4-6 ВЧ проводимость:
класс BEN 55011:

2847MTTF [лет]

Механические данные
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корпус: PBT (полибутилентерефталат) оранжевыйМатериал

0,018Вес [kg]

Дисплеи / Элементы управления
желтыйИндикация состояния выхода LED

электрическое подключение
Разъём M8; позолоченные контактыЭлектрическое подсоединение

Назначение жил кабеля при подключении

Примечания
1Упаковочная величина [штука]
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